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W632GU8KT-12

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ

RFQ

W632GU8MB-15

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ

Stažení: W632GU8MB-15.pdf

RFQ

W632GU8MB-15 TR

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ

Stažení: W632GU8MB-15 TR.pdf

RFQ

W632GU8MB15I TR

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ

Stažení: W632GU8MB15I TR.pdf

RFQ

W632GU8KB15I

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 78WBGA

Stažení: W632GU8KB15I.pdf

RFQ

W632GU8MB-12 TR

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ

Stažení: W632GU8MB-12 TR.pdf

RFQ

W632GU8KB15I TR

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 78WBGA

Stažení: W632GU8KB15I TR.pdf

RFQ

W632GU8MB-12

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ

Stažení: W632GU8MB-12.pdf

RFQ

W632GU8KB12I TR

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 78WBGA

Stažení: W632GU8KB12I TR.pdf

RFQ

W632GU8MB12I

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ

Stažení: W632GU8MB12I.pdf

RFQ

W632GU8MB15I

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ

Stažení: W632GU8MB15I.pdf

RFQ

W632GU8MB-11

Výrobci: Winbond Electronics Corporation

Popis: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ

Stažení: W632GU8MB-11.pdf

RFQ

Winbond Electronics Corporation W632GU8MB12I TR Distributor W632GU8MB12I TR Dodavatel W632GU8MB12I TR

Cena W632GU8MB12I TR Obrázky W632GU8MB12I TR Obrázek W632GU8MB12I TR

Datasheet PDF W632GU8MB12I TR W632GU8MB12I TR Stáhnout datový list Datový list W632GU8MB12I TR

Sklad W632GU8MB12I TR Koupit W632GU8MB12I TR Koupit Winbond Electronics Corporation W632GU8MB12I TR

Winbond Electronics Corporation W632GU8MB12I TR Winbond Electronics Corporation Dodavatel Distributor Winbond Electronics Corporation

Winbond Electronics Corporation W632GU8MB12I TR Winbond W632GU8MB12I TR Winbond Electronics W632GU8MB12I TR

Obrázek může být reprezentace. 
Podrobnosti o produktu viz specifikace.

Detaily produktu

Part Number W632GU8MB12I TR Výrobce Winbond Electronics Corporation

Popis IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ Stav volného vedení / RoHS Bez olova / V souladu RoHS

Datový list 1.W632GU8MB12I TR.pdf2.W632GU8MB12I TR.pdf

Napište čas cyklu - slovo, - Napětí - Supply 1.283 V ~ 1.45 V

Technika SDRAM - DDR3 Dodavatel zařízení Package 78-VFBGA (8x10.5)

Série - Obal Tape & Reel (TR)

Paket / krabice 78-VFBGA Ostatní jména W632GU8MB12I TR-ND 
W632GU8MB12ITR

Provozní teplota -40°C ~ 95°C (TC) Typ montáže Surface Mount

Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 3 (168 Hours) Typ paměti Volatile

Velikost paměti 2Gb (128M x 16) Paměťové rozhraní Parallel

Formát paměti DRAM Stav volného vedení / RoHS Lead free / RoHS Compliant

Detailní popis SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel 800MHz 20ns 78-VFBGA (8x10.5) Frekvence hodin 800MHz

přístupová doba 20ns  

Související produkty

Související značky

Part Number: W632GU8MB12I TR Výrobce / značka: Winbond Electronics Corporation

Popis výrobku: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ Odeslat z: Hong Kong

Stav RoHs: Bez olova / V souladu RoHS Cesta zásilky: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Datasheety:

W632GU8MB12I TR

1.W632GU8MB12I TR.pdf

2.W632GU8MB12I TR.pdf
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